DS 8282 D 8 Bit Bustreiber mit Speicher, Tristate
pS 8283 D 8 Bit Bustreiber mit Speicher, Tristate, invertierend
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Anschluibelegung, Schaltzeichen und IEC-Zeichen Bauform: DIP-20, Plast (Bild 8)
Funktionstabelle Typstandard: TGL 42623
OE |STB Ausgiéinge, Datentransport Zustand
Is H A --»Y (Y) Bustreiber
L L A —-+»Y (Y) Speichern
H H Z hochohmig
H L Z . hochohmig X Pegel beliebig (L. oder H)
X A --»Y (Y) Einschreiben 1 Flsiilke
Ausgewdihlte Kennwerte
Kurz- . . ; o
Kennwert aiohen | iR typ. max. | min. typ. max. [Einheit
Signalverzdgerungszeiten DS 8282 D (Y) DS 8283 D (Y)
Cp = 300 pF + 10 %
A --Y (Y) tPLH 23 35 15 25 ns
~ tPHL 19 35 17 25 ns
STB --+Y (Y) tpsTRI, 28 55 21 45 ns
. _ _ tPSTBH 28 59 31 45 ns
OE Y (Y) tPHZ 6 18 6 18 ns
tPLZ 12 25 12 25 ns
tPZI~I 10 18 35 10 20 35 ns
tPZL 10 29 50 10 34 00 ns
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I ™I O Bild 8 (DIP-20, Plast)




